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Vynalez se tyké vicevrstvé fizené polovodi¢ové
souddstky s vysokou drovni dynamickych paramet-
rii a sou¢asné se statickou propustnou charakteris-
tikou vhodnou pro aplikace vyuZivajici paralelni
fazeni dvou nebo vice soudastek.

U tyristor zndmého provedenti jsou pro dosaZe-
ni vysoké tirovn& dynamickych parametri realizo-
vany zkraty (mikrosvody) mezi elektrodou katody
a vrstvou leZici pod emitorovou vrstvou. Nevyho-
dou souddstek tohoto provedeni je tvar jejich
statické propustné charakteristiky, kterd obsahuje
aZ do Grovné proudi srovnatelnych se zatéZovacim
proudem souldstky oblast s extrémné nizkym
diferencidlnim odporem. Tato oblast odpovida
stavu, kdy propustny proud neprotékd celym pri-
fezem souddstky, ale pouze jeho &asti a pfi zvySova-
ni propustného proudu ziistdvd proudova hustota
konstantni a roste pouze velikost Casti prufezu,
ktera se podili na vedeni propustného proudu. Pfi
paralelnim chodu dvou nebo vice takovych soucds-
tek lze dosdhnout dobrého rozdé€leni propustného
proudu mezi jednotlivé soucastky pouze pfi vyso-
kém proudovém zatiZeni, kdy vSechny soucastky
pracuji nad oblasti s extrémné nizkym diferencial-
nim odporem. Tato podminka neni v fadé¢ aplikaci
splnéna.

Vyniélez odstrafiuje uvedenou nevyhodu a fesi
dany tkol v podstaté tim, Ze obsahuje mikrosvody
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alespoti tii riiznych velikosti, rozmisténé po plose
druhé hlavni elektrody tak, Ze ji lze rozdélit na
nékolik souvislych oblasti, pfiéemz kazdé dva
mikrosvody patfici do stejné oblasti jsou stejné
veliké, kazdé dva mikrosvody nachdzejici se ve
dvou rtiznych oblastech jsou rtzn€ veliké a pro
kardou dvojici téchto oblasti plati, Ze oblast
obsahujici men$i mikrosvody leZi mezi oblasti
obsahujici vét§i mikrosvody a fidici oblasti.

Vicevrstva polovoditova souddstka podle vyna-
lezu znameni podstatné zlepSeni pfedeviim u téch-
to aplikaci, kde n&kolik paralelné zapojenych
soudastek pracuje pfevaZné v reZimu nizkého
proudového zatiZeni s ndrazovym kritkodobym
mnohonésobnym proudovym pietiZenim.

Plo$né uspof4dddni fizené emitorové vrstvy tako-
vé soudastky je zndzornéno na vykrese. Struktura
obsahuje jednu fidici oblast 1 a mikrosvody 2 roz-
misténé v pravidelné siti v emitorové vrstvé 3.
Velikost mikrosvodi roste se vzdélenosti od roz-
hrani emitoru s fidici oblasti.

Vhodnym geometrickym uspofdddnim mikro-
svodi se dosahuje toho, Ze jejich u€innost vzristd
se vzddlenosti od rozhrani katody s Fidici oblasti.
To ma za nasledek, Ze pfi zvySovéni propustného
proudu se zvySuje nejenom velikost &4sti priifezu,
ktera se podili na vedeni proudu, ale i proudova
hustota, a tedy i propustné napéti na soucastce. Pfi



vyS§ich proudech, kdy propustny proud protékd

celym priifezem souddstky, uvedend tiprava prak-

ticky neovliviiuje propustné napéti na soucastce.

Pfikladem provedeni takové vicevrstvové polo-
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vodiCové soucastky je tyristorovd struktura vytvo-
fend bé&Znou difiizni technologif ve které je fotoli-
tografickou technikou vytvofeno plo¥né uspofada-
ni fizené emitorové vrstvy podle vynélezu.

®

PREDMET VYNALEZU

Vicevrstvd polovodidovd souédstka obsahujict

vrstvu zdkladniho polovodi€¢ového materidlu mezi

dvéma vn&j¥imi polovodi€¢ovymi vrstvami opatné-
ho typu elektrické vodivosti neZ vrstva zdkladniho
polovoditového materidlu, z nichZ prvni mé kon-
takt s prvni hlavni elektrodou a druhd mé v fad&
diskrétnich mist, takzvanych mikrosvodid, kontakt
s druhou hlavni elektrodou a souvisi déle s fizenou
emitorovou vrstvou polovodi¢ového materidlu
stejného typu elektrické vodivosti jako zdkladni
vrstva, pfiéemZ tato emitorovd vrstva ma kontakt
s druhou hlavni elektrodou a souvisi s Fidici oblasti

obsahujici fidici elektrodu majici kontakt s druhou
vnéjéi polovodiovou vrstvou, vyznadend tim, Ze

-obsahuje mikrosvody (2) alespoii tii riznych veli-

kosti, rozmisténé po plose druhé hlavni elektrody
tak, Ze ji 1ze rozdélit na né€kolik souvislych oblasti,
pfi¢emz kazdé dva mikrosvody (2) patfici do stejné
oblasti jsou stejn& veliké, kazdé dva mikrosvody
(2) nachézejici se ve dvou riiznych oblastech jsou
rizné veliké a pro kaZzdou dvojici t&€chto oblasti
plati, Ze oblast obsahujici mensi mikrosvody (2)
le#i mezi oblasti obsahujici v&tsi mikrosvody (2)
a fidici oblasti (1).
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